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Dioda termiczna

Przedmiotem wynalazku jest dioda termiczna

Dotychczas znana i stosowana jest ze zgtoszenia patentu
nr US201013259917, Thermal diode device and methods.
Dioda termiczna taczy powierzchnie superliofobows i liofilowg
oddzielone komorg z umieszczonym w niej ptynem. Plyn zdolny
jest do zmiany fazy podczas dziatania diody termiczne;j.
Chtodzenie i nagrzewanie diody termicznej powoduje
przekazywanie w niej ciepta.

Istotg diody termicznej posiadajacej obudowe, element
termorozszerzalny, ttok, izolator, podktadke i sprezyne jest to,
Ze sklada si¢ z cylindrycznej obudowy wejsciowe;
z zamknigtym z jednej strony dnem i cylindrycznej obudowy
wyjsciowej z zamknietym z jednej strony dnem, pomiedzy
ktorymi  znajduje sie cylindryczny izolator termiczny,
przylegajacy do otwartych podstaw cylindrycznej obudowy
wejsciowej i cylindrycznej obudowy wyjsciowej. Wewnatrz
cylindrycznej obudowy wejsciowej znajduje sie element
termorozszerzalny, przylegajacy powierzchnig walcows i jedng
z podstaw do powierzchni wewnetrznych cylindrycznej
obudowy wejsciowej, za$ drugg z podstaw do jednej
z podstaw ttoka, ktéry drugim koncem przylega do powierzchni
ptaskiej podktadki izolacyjnej. Podkiadka izolacyjna drugg
powierzchnig ptaska przylega do korca sprezyny naciskowe;j,

ktéra drugim koricem oparta jest o dno cylindrycznej obudowy
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wyjsciowej. Cylindryczna obudowa wejsciowa i cylindryczna

obudowa wyjsciowa oraz tlok wykonane sg z materiatu
o wysokiej przenikalnosci ciepinej.

Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, ze charakteryzuje
sie prostg budowa, cicha pracg oraz niezawodnoscig dziatania.

Wynalazek jest przedstawiony w przyktadzie wykonania
na rysunku na ktérym fig. 1 przedstawia izometryczny przekroj
osiowy diody termicznej w stanie zaporowym a fig. 2 -
izometryczny przekrdj osiowy diody termicznej w stanie
przewodzenia termicznego.

Dioda termiczna sktada sie z cylindrycznej obudowy 1a
wejsciowej z zamknietym z jednej strony dnem i cylindryczne;
obudowy 1b wyjsciowej z zamknigetym z jednej strony dnem,
pomigedzy ktérymi znajduje sie cylindryczny izolator 4 termiczny,
przylegajacy do otwartych podstaw cylindrycznej obudowy 1a
wejsciowej i cylindrycznej obudowy 1b wyjSciowej. Wewnatrz
cylindrycznej obudowy 1a wej$ciowej znajduje sie element 2
termorozszerzalny, przylegajacy powierzchnig walcowg i jedng
Z podstaw do powierzchni wewnetrznych cylindrycznej
obudowy 1a wejSciowej, za$ drugg z podstaw do jedne;
z podstaw ttoka 3, ktéry drugim koncem przylega do
powierzchni ptaskiej podktadki 5 izolacyjnej. Podkiadka 5
izolacyjna drugg powierzchnig ptaskg przylega do korica
sprezyny 6 naciskowej, ktéra drugim koricem oparta jest o dno
cylindrycznej obudowy 1b wyj$ciowe;.
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Dziatanie diody termicznej polega na tym, ze dostarczajac

ciepto do cylindrycznej obudowy 1a wejsciowej diody w stanie
zaporowym, element 2 termorozszerzalny zwieksza swojg
objetos¢, dziatajac sitg na ttok 3, ktory przesuwajac sie
w strone cylindrycznej obudowy 1b wyj$ciowej, poprzez
podktadke 5 izolacyjng Sciska sprezyne 6 naciskows.

W  chwili, kiedy element 2 termorozszerzalny osiggnie
maksymalng objeto$é, woéwczas dioda bedzie w stanie
przewodzenia termicznego a ttok 3 bedzie tgczyt cylindryczng
obudowe 1a wejsciowg z cylindryczng obudowg 1b wyj$ciowg
w ten sposob, ze umozliwi przeptyw ciepta z cylindrycznej
obudowy 1a wejsciowej, poprzez cylinder 3, do cylindryczne;
obudowy 1b wyjSciowej. W stanie zaporowym diody, izolator 4
termiczny blokuje przeptyw ciepta bezposrednio z cylindrycznej
obudowy 1a wejsciowej do cylindrycznej obudowy 1b

wyjsciowe;.
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